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Στη διεπιφάνεια 1GaAs / Al Ga Asx x  έχει εμφανισθεί επιφανειακή συγκέντρωση ηλεκτρονίων 

ίση με 11 23,8 10 cm .  Εφαρμόζεται ένα μαγνητικό πεδίο Β κάθετο στη διεπιφάνεια που το 

μέγεθός του μεταβάλλεται από 0 έως 8  Tesla. Δώστε το γράφημα της αντίστασης Hall yxR  (σε 

310 V / A)  ως συνάρτηση του  Β  για  (α) θερμοκρασία δωματίου  (διακεκομμένη γραμμή) και  

(β) θερμοκρασία ενός βαθμού  Kelvin (συνεχής γραμμή). Για την περίπτωση (β) το υψηλότερο 

σκαλοπάτι εμφανίζεται για Β   6,6 Τesla. 

  


